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Hall Etkisi

Hall etkisi

1. Yariiletkenin turunu belirlemek
2. Tastyici yogunlugunu belirlemek

Icin kullanilr.



Hall Etkisi
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(Sekil Kaynak [5]’ den alinmistir. )



Hall Etkisi
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n; tastyici yogunlugu (cm3)
Vy; pozitif ise yariiletken p-tipi
Vy; negatif ise yariiletken n-tipi



p-n eklemi

Bir n tipi yariiletken ile bir p tipi yariletken birlestirilerek elde
edilen yariiletkene pn eklemi denir ve iki ayrilir.

1. Homojunction(ayni tip)(n-tipi Si ile p-tipi Si)
2. Heterojunction (farkh tip) (n-tipi Ge ile p-tipi Si)
Birlesme bolgesinin kalinligi 10* cm
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Metalurjik eklem



p-n eklemi

Deplasyon bélgesi
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Deplasyon bolgesi

Bosluklar p —tipi bdélgeden n tipi
bolgeye, elektronlar ise n-tipi
bélgeden p-tipi bdlgeye difliz ederler.
Bu yuklerin yer degistirmesi
sonucunda kontagin yapildigi yaklasik
10* cm’lik bir bolgede ‘deplasyon
bblgesi’ olarak adlandirilan bir bélge
olustururlar. Yiklerin yer degistirmesi
ile bir tarafta (-) iyonize olmus alici
atom fazlaligi, diger tarafta da (+)
iyonize olmus verici atom fazlahgi
olusur. Bu durumda n — p’ye bir
elektriksel alan olusur ve eklem
potansiyeli olarak adlandirilan bir @,
potansiyeli ortaya cikar.



p-n eklemi

p tipi bolgeye negatif, n tipi
bolgeye pozitif gerilim uygulanirsa
olusan elektrik alan yuklerin
hareketini buyuk 6lciide engeller ve
eklemden akim gecmez, bu duruma
‘tikanma yonunde kutuplanma’;
tersi durumda ise yani p tipi bolgeye
pozitif, n tipi bolgeye negatif gerilim
uygulanirsa eklemden buyuk bir
akim akar, bu duruma ise ‘ gecirme
yoniunde kutuplanma’ denir.

p-tipi

n-tipi

1
+——




Yariiletkenlerin teknolojik uygulamalari

Elektronikte kullanilan yariiletkenler;
* Diyot

* Transistor

* Entegre devre

* Tunel diyot

* Gunes pili (fotosel)

* LED



Yariiletkenlerin teknolojik uygulamalari

* DIYOT: Bir yénde akim geciren devre elemanidir, Ohm
Kanunu’na uymaz.

* Bir diyodun akim-gerilim  karakteristigi  sekilde
gosterilmistir.

* Diyot ters yonde beslendigi zaman ‘kesim’ olarak
gosterilen bolgededir ve akimi gecirmez.

* Diyot ileri yonde beslendigi zaman ‘iletim’ boélgesindedir
ve akimi iletir.
* Esik gerilimi
* Germanyumdan yapilan diyotlar =0,2-0,3 V,
 Silisyumdan yapilan diyotlar = 0,6-0,7 V degerindedir.

* Diyotlarin uygulamada kullanilan bircok cesidi vardir:
Zener diyot, fotodiyot(glines pili), tinel diyot, led vb.

| 5307%
" - i
divodun kesimde diyodun lelmde
oldugu boige oldugu bbige
Kesim
“Vgyer (A)

itetim

(Sekil Kaynak [6]" dan alinmistir. )



Yariiletkenlerin teknolojik uygulamalari

* Transistor: iki n tipi yariiletken madde arasina bir p tipi veya iki p tipi
variiletken madde arasina bir n tipi yariiletken madde konularak
olusturulan iki eklemli t¢ bolgeli bir yariiletken devre elemanidir.

* Girise uygulanan sinyali yukselterek gerilim ve akim kazanci saglayan,
gerektiginde anahtarlama elemani olarak kullanilirlar.
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(Sekil Kaynak [7]’ dan alinmistir. )
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